
АНОТАЦІЯ 

Об’єктом дослідження був Енцефаляртос ощетинений (Encephalartos 

horridus (Jacq.) Lehm) колекції захищеного грунту Ботанічного саду ім. акад. 

О.В. Фоміна. Використовувались методи спостереження, світлова та 

сканувальна електронна мікроскопії. 

Встановлено, що листки Encephalartos horridus мають низку структурних 

особливостей, що забезпечують зростання рослин в умовах посушливого 

клімату: восковий наліт, потужна кутикула, потовщені клітинні оболонки 

епідерми, склерифікована гіподерма, яка виконує функцію механічної 

тканини, а також запобігає зайвому випаровуванню води рослиною. 

Вперше за допомогою СЕМ досліджено ультраструктуру поверхні 

листків Encephalartos horridus, встановлено, що тип воскових відкладів 

неоднаковий на різних поверхнях листка: на адаксіальній епікутикулярний 

віск представлений восковими гранулами та плівками, на абаксіальній -  

скупченням трубочок. Наявність на поверхні листків рослин Encephalartos 

horridus воскового нальоту підсилює їх декоративність та робить їх цінним 

об’єктом сухоцвітної флористики. 

Спостереження за рослинами в умовах оранжереї відділу тропічних та 

субтропічних рослин Ботанічного саду свідчать, що оптимальною 

температурою для росту і розвитку Encephalartos horridus є показники від +15 

до +20 °C в осінньо-зимовий період, вологість повітря 40-60 %  у весняно-

літній період та велика кількість світла. Вид можна рекомендувати в ролі 

солітеру, в групових насадженнях за участі декількох екземплярів даного виду 

або ж в групі з іншими тропічними рослинами для вирощування у зимових 

садах, теплих оранжереях або як кімнатну рослину в горщиках.  

Кваліфікаційна робота викладена на 34 сторінках основного тексту, 

ілюстрована 1 таблицею та 18 рисунками. Список використаних джерел 

включає 34 роботи.  
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